KI532A

Czujnik pojemnosciowy
KIE4150NCPKG/US/IOI3D
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1 potencjometr
2 Moment dokrecajacy 10 Nm

C€ omo-Link 2K

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne PNP

Funkcja wyjscia komplementarny
Strefa dziatania [mm] 3...26
Interfejs komunikacyjny 10-Link
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30x1,5/L =150
Napiecie zasilania V] 10..30 DC
Napiecie znamionowe izolacji  [V] 60

Pobor pradu [mA] <22

Klasa ochrony 1l
Zabezpieczenie przed

) tak
odwrotng polaryzacja
Maks. czas rozruchu [ms] 300
Zasada pomiaru pojemnosciowy
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Czujnik pojemnosciowy
KIE4150NCPKG/US/IOI3D

Wyjscia

Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjscia komplementarny
Maks. spadek napiecia V] 25
wyjscia przetaczajacego DC '
Maks. prad uptywu [mA] 0,1
Prad obmgzenla wyjscia [MA] 200
przetgczajgcego DC

Szg;ytowy prad quqzema [MA] 200
wyjécia przetaczajacego

Czestotliwosc¢ przetaczania [Hz] 10

DC

Typ ngezpleczenla przed impulsowe
zwarciem

Zabezpieczenie przed tak
zwarciem

Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Strefa dziatania

Strefa dziatania [mm] 3...26
Regulowany zasieg dziatania tak
Realny zasieg dziatania Sr [mm] 15+10%

Doktadnos$¢ | odchylenie

Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przetaczania

yip przea [% z 1] -20...20
Interfejs komunikacyjny 10-Link
Typ transmis;ji COM2 (38,4 kBaud)
10-Link Revision 11
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device |dentification
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Min.czas cyklu procesu [ms] 20

nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; PNP /

Funkcje 10-Link (acykliczne) NPN (parametrierbar); nastawa punktu przelgczenia; Histereza

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Ochrona IP 65; IP 67
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Czujnik pojemnosciowy
KIE4150NCPKG/US/IOI3D

Testy | dopuszczenia

Oznaczenie ATEX Q 11 3D Ex tc 1IC T90°C Dc X
EN 61000-4-2 ESD kV /8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 3 V/m (80...2000 MHz)
EMC EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 3V 0,15...80 MHz
EN 55011 klasa B
IEC 60255-5 1 kV przewdd do przewodu, Ri: 500 Ohm
10...55 Hz Amplituda 1mm, Czas
Odpornos¢ na wibracje EN 60068-2-6 Fc 5 min., 30 min. w kazdej osi w
czestotliwosci rezonansowej lub 55 Hz
Odpornosc¢ na wstrzasy EN 60068-2-27 Ea 30 g 6 udaréw / 11 ms pét sinusa (x, v, z)
MTTF [lata] 623
Dane mechaniczne
Waga [0] 149,2
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaz montaz niezabudowany
Wymiary [mm] M30x1,5/L =150
Opis gwintu M30x 1,5
Materiat obudowa: PA; potencjometr: LCP; PBT
WysSwietlacze | elementy robocze
Wyswietlacz Stan wyjscia 1 x LED, kolor zotty
Akcesoria
Dostarczane elementy nakretki zabezpieczajgce: 2
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne

Podiaczenie
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Konektor: 1 x M12; Materiat obudowy: aluminium

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — PL-PL — KI532A — 27.01.2022 — &



